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摘要(译)

本发明提供一种OLED像素结构，包括红色，绿色，蓝色子像素区域，并
且红色，绿色，蓝色子像素区域分别包括衬底，形成在衬底上的阳极，
形成在阳极上的平坦层形成在平坦层上的有机发光层和形成在有机发光
层上的阴极，并且在平坦层上形成开口区域，有机发光层通过开口区域
接触阳极，并且阳极包括正极和与正极耦合的正极补偿区域，阴极，正
极补偿区域和阴极与正极补偿区域之间的夹层构成补偿电容器，分别补
偿电容器使得红色，绿色和蓝色子像素区域的总电容值等于达到OLED的
驱动电路所需的电容值元件。
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